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  8     ــ تقوىت کنندۀ امىتر مشترک  شکل 15  ـ

  8     ــ المان R1 اتصال کوتاه شده در مدار نرم افزار  شکل 16  ـ
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VCE ،VE ،VC،VB ،RL ،RE  ،RC ،R2 و Voppرا اندازه بگىرىد و 

 ـ 8 ىادداشت کنىد. توجه داشته باشىد که در  سپس در جدول 12ـ
هر مرحله از آزماىش، فقط ىک اتصال کوتاه در مدار برقرار شود.
تذکر1: در آزماىش هاى مربوط به اتصال کوتاه مقاومت هاى  
R1 و RE دقت شود که مدت آزماىش ها کوتاه باشد تا اتصال کوتاه 

موجب سوختن ترانزىستور نشود. 
است  ممکن  المان،  هر  شدن  کوتاه  اتصال  با   :2 تذکر 
ترانزىستور به اشباع ىا قطع برود و سىگنال خروجى قوى، ضعىف، 

اعوجاج دار ىا حذف شود. 
 DC مولتى متر به وسىلهٔ   VE و  VC ،VB مقادىر تذکر 3: 

اندازه گىرى شود. 
جدول هاى  از  شده  حاصل  نتاىج      8    ــ  28 ــ4 ـ ٭ 

 ـ 8 را به طور خلاصه جمع بندى کنىد.   ـ 8 و 12ـ 11 ـ
از  هرىک  کردن  کوتاه  اتصال  با      8    ــ  29 ــ4 ـ ٭ 
مقادىر VE، VC ،VB و  نرم افزار،  و CE در   Co ، Ci خازن هاى 
 ـ 8 را کامل کنىد.  VCE و Vopp را اندازه بگىرىد. سپس جدول 13ـ

    8    ــ خازن هاى  Co ، Ci و CE را به ترتىب  ٭30 ــ4 ـ
در مدار اتصال کوتاه کنىد و مقادىر ولتاژ VE، VC ،VB و VCE و 

 ـ 8 را کامل کنىد.  Vopp را اندازه بگىرىد. سپس جدول 14ـ

جدول هاى  از  شده  حاصل  نتاىج      8    ــ  ٭31 ــ4 ـ
 ـ 8 را به طور خلاصه جمع بندى کنىد.   ـ 8 و 14ـ 13 ـ

    8    ــ با اتصال کوتاه کردن کلکتور به امىتر،  ٭ 32 ــ4 ـ
 ـ 8 و اندازه گىرى  بىس به امىتر ترانزىستور در نرم افزار مدار شکل 16ـ

 ـ 8  را کامل کنىد.  VE، VC ،VB و VCE و Vopp جـدول 15ـ

    8    ــ با اتصال کوتاه کردن کلکتور به امىتر  ٭ 33 ــ4 ـ
 ـ 8 در  و بىس به امىتر ترانزىستور، مدار تقوىت کنندهٔ شکل 15ـ
بردبرُد، ولتاژهاى VE، VC ،VB و VCE و Vopp را اندازه بگىرىد و 

 ـ  8 را کامل کنىد.  سپس جدول 16ـ

    8    ــ با قطع هرىک از دىودهاى بىس امىتر  ٭ 24 ــ4 ـ
و کلکتور بىس  VE، VC ،VB و VCE و Voppرا اندازه بگىرىد و 
 VCE و VE، VC ،VB ـ 8 را کامل کنىد )مقادىر  سپس جدول 10  ـ

 ـ  8(.  با مولتى متر DC اندازه گىرى شود( )شکل 15ـ
 ـ 8      8    ــ نتاىج حاصل شده از جدول هاى 9 ـ ٭ 25 ــ4 ـ

 ـ 8 را به طور خلاصه جمع بندى کنىد.  و 10ـ

 ـ  8 را      8    ــ مدار تقوىت کنندهٔ شکل 16ـ ٭ 26 ــ4 ـ
 ،R2 ،R1 مقاومت هاى کردن  کوتاه  اتصال  با  ببندىد.  نرم افزار  با 
VCE ،VE ،VC،VB ،RE ،RC و Vopp  را اندازه بگىرىد و سپس در 

 ـ 8 ىادداشت کنىد. توجه داشته باشىد که در هر مرحله  جدول 11ـ
از آزماىش، فقط ىک اتصال کوتاه در مدار برقرار شود. 

بِرِد   برُد  روى  را   ـ8  15ـ مدار شکل      8    ــ  ٭27 ــ4 ـ
 ،R1 ببندىد و راه اندازى کنىد، با اتصال کوتاه کردن مقاومت هاى

انگیزه و تفکر

ترانزىستور  بىس  به  کلکتور  شدن  کوتاه  اتصال   
خطرناک بوده، غالباً موجب سوختن آن مى شود. 






